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           Мощные МОП – транзисторы производства компании International Rectifier
               Компания International Rectifier представила серию новых мощных МОП - транзисторов, предназначенных для применения в промышленных источниках питания, а также двигателях постоянного тока. Новые транзисторы рассчитаны на рабочий ток до 195 А. Компоненты могут поставляться в корпусах TO-220, D2PAK и TO-262. Транзисторы ... далее...

        

        
           Промышленный источник питания с выходной мощностью 175 Вт
               Однотактный AC/DC источник питания CLC175 производства компании XP Power обеспечивает 175Вт выходной мощности. Габаритные размеры устройства составляют 3.0" x 5.0" x 1.25", плотность мощности 9.3 Вт/дюйм куб., КПД не менее 87%. Предусмотрен выход для подключения вентилятора с потреблением 12 В, 0.5 А. Возможны следующие �... далее...

        

        
           GaN HEMT – транзисторы с выходной мощностью 120 Вт
               GaN СВЧ транзисторы CGH40120F производства компании Cree при напряжении питания 28 В обеспечивают 120 Вт выходной мощности в режиме насыщения. Компоненты предназначены для использования в военных и промышленных приложениях, средствах электронной войны, радарах, контрольно-измерительном оборудовании. Хар... далее...
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